BBY 24, BBY 25, BBY 26, BBY 27

Sperrschichtvaraktoren

BBY 24 bis BBY 27 sindl epitaktische Silizium-Sperrschichtvaraktoren in Mesatechnik und
eignen sich besonders fiir Modulations- und Abstimmanwendungen im GHz-Bereich. Die
Varaktoren haben ein Mikrowellengehduse mit einem vergoldeten Ni-AnschluBband auf

beiden Seiten.

Typ Bestellnummer
BBY 24 Q62702-B20
BBY 25 Q62702-B21
BBY 26 Q62702-B22
BBY 27 Q62702-B23

Grenzdaten (7, = 25°C)

Sperrspannung
Durchla3strom

Sperrschichttemperatur

Lagertemperatur

Warmewiderstand zwischen Sperrschicht — Gehéuse

Statische Kenndaten

Sperrstrom (Ug = 100 V; Ty = 25°C)
Sperrstrom (Ug = 100 V; T, = 60°C)
DurchiaBspannung (I = 200 mA; Ty = 25°C)
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r.—
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15025

006dick, P31
Kathode

meml-.l —omin—d ¥

Gewichtetwa 1 g

BBY 24, BBY 25 |
BBY 26, BBY 27
Upg 120 1V
I 200 mA
T, 150 oC
Ts -55 bis +160 | °C
Rinsa =70 K/W
I <10 k nA
'’ <100 nA
Us <1 v




BBY 24, BBY 25, BBY 26, BBY 27

Dynamische Kenndaten (T, = 25°C)

. BBY 24 BBY 25 BBY 26 BBY 27

Diodenkapazitit I
(Ur=0V;f=1MHz) Cp 14 18 22 ‘ 38 pF

(12 bis 16) | (16 bis 20) | (20 bis 24)| (36 bis 40) | pF
Kapazitatsverhiltnis
(Ugr =0 bis 120 V; Coov
f=1MHz) —_— | > 85 > 9,0 > 9,5 > 10,0 —_

cDl20V

Gehéausekapazitat Ce 0,35 pF
Gehdauseserieninduktivitat Ls 04 nH
Spannungsabhéngigkeit der Sperrschichtkapazitit '
(Ug = 0V bis 120 V) n") 2 bis 2,15 —
Giite (Ugr =4 V; f = 50 MHz) Q > 200 —_
Serienwiderstand -
(Ur =100 V; f= 2,4 GHz) Rs <09 Q

) Ci(Uri) _ (Un2tUp
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Typischer Kabazltitsverlauf in Abhéngigkeit von der Vorspannung Uy + Up
in Sperrichtung (Up = 0,7V) . ’
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Mikrowellen Abstimmvaraktoren BBY 24-S1 bis
BXY 23

Mikrowellen-Abstimmvaraktoren:

Abstimmvaraktoren mit abruptem Dotierungsverlauf besitzen eine quadratische Kapazitits-
spannungslinie C2~U. Gegeniiber hyperabrupten Kapazititsdioden sind wesentlich hohere
Glten realisierbar, welche speziell fir die Anwendung dieser Bauelemente im GHz-Bereich
von Vorteil sind. Siemens Abstimmvaraktoren sind in drei Durchbruchspannungsserien
lieferbar. Alle Abstimmvaraktoren sind in Silizium-Mesatechnologie mit Mehrschichtpassi-
vierung und Edelmetallkontakten aufgebaut. Voralterungen, Schocktests und Lecktests
dienen zur Absicherung der hohen Zuverlassigkeit, welche den Einsatz auch in MIL-
Anwendungen zulaBt. Der grof3en Kapazititswerte wegen, werden die Grundtypen bevor-
zugt im Frequenzbereich bis 1 GHz eingesetzt.

Mikrowellen-Abstimmvaraktoren abrupt

Typ Bestellnummer
BBY 24-S1 Q62702-B20-S1
BBY 25-S1 Q62702-B21-S1
BBY 26-S1 Q62702-B22-S1
BBY 27-S1 Q62702-B23-S1
BBY 32CB Q62702-B51
BBY 32DA Q62702-B52
BBY 32DB Q62702-B53
BBY 32EA Q62702-B54
BBY 32FA Q62702-B55
BBY 33BB1 Q62702-B65
BBY 33DA2 Q62702-B127
BXY 22G Q60223-Y22-G
BXY 22H Q60223-Y22-H
BXY 22J Q60223-Y22-J
BXY 23 Q60223-Y23

Abweichende Gehausebauformen und Kapazitatswerte auf Anfrage.
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BBY 24-S1 bis
BXY 23

Mikrowellen Abstimmvaraktoren abrupt

Typ Spert;- Kapazitat Kapazitats- Gite Serien- | Bild

spannung verhéltnis wider-

Ug =0; stand
f=1MHz

Uy C Co(up) Q34 R

(V) (pF) CD(Unz) (Q)
BBY 24-S1 120 12-16 > 85" > 300 42
BBY 25-S1 120 16-20 > 90" > 300 42
BBY 26-S1 120 20-24 > 95" > 300 42
BBY 27-S1 120 3640 >10.0 ") > 300 42
BBY 32CB 60 2- 3 > 4.25%) >1400 50
BBY 32DA 60 3-4 >5 2 >1300 50
BBY 32DB 60 4-5 > 55 2 >1200 50
BBY 32EA 60 5- 8 > 5.5 ?) >1100 50
BBY 32FA 60 8-12 >6 32 >1000 50
BBY 33BB1 30 1 -15 >3 9 >4000 48
BBY 33DA2 30 1.7- 2.119 >3 9 >2500 58
BXY 22G 30 8.8-11.25) 2-257) - > 1.5%) |46
BXY 22H 30 10.8-13.2%) 2-257) - >1.5% |46
BXY 22J 30 13 -16 3) 2-257) - > 1.58%) |46
BXY 23 30 10.7-13.3%) 2-257) - >0.98) |47
") (Upy = 0; Up, = 120 V; f = 1 MH2)
%) (Upy = 0; Up, = 60V, f = 1 MH2)
3) (Ug = 4V; f = 50 MHz)
ha-~ 2nfr.C
5) Ug =15V, f=1MHz
) Up=3V;f=1MHz
7) Ugy =3V; Ug, = 25V; f= 1 MHz
8) Up =3V, f=24GHz
%) Upy = 0V; Uy =30V
) Up =4V
MaRBbilder:

Wirmesenke
—*{2 g3
re—4,83.026 1.[],85_12 4,83 6"
20,5.97

Bild 46 Gewichtetwa 1,4 g

Fortsetzung nachste Seite
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Mikrowellen Abstimmvaraktoren

BBY 24-S1 bis
BXY 23

MabRbilder:

‘\?‘ =
0.06dick —elp3100 ~—g'-'
Y Y,
| ST 7
o —
mn Warmesenke

Bild 42 Gewicht etwa 0,07 g MaBe in mm

| Warmesenke _i
o
o
Z
=
!

170,25
T

Bild 48 Gewicht etwa 0,6 g MaRe in mm

i
Wirmesenke ,,J .'1’5_0’
2hyss —FlZ,kUJI'—

382025

Bild 58 Gewichtetwa 0,12g  MaRe in mm
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Warmesenke

S g JARUN]

- 4 31200 F

Bild 47 Gewicht etwa 0,03 g MaBe in mm

Warmesenke

—* 2,140,

— -’.3,120,1

Bild 50 Gewicht etwa 0,05 g MaBe in mm




BBY 29

Zweifach-Kapazititsdiode

Die planare Silizium-Zweifach-Kapazititsdiode BBY 29 mit gemeinsamer Kathode im her-
metisch dichten Glas/Keramik-Flachgehiuse ist besonders fiir MIL- und Raumfahrtanwen-
dungen geeignet. Der Vorteil dieses Gehauses besteht in der hohen Packungsdichte.

Typ ] Bestellnummer
BBY29 | Q62702-B42

Grenzdaten

Sperrspannung

DurchlaBstrom (7y < 60°C)

Lagertemperatur

Betriebstemperatur

Lottemperatur

(fir t < 3 sec, Abstand vom Gehiuse > 0,8 mm)

Kenndaten (7, = 25°C)

Durchbruchspannung (I = 10 pA)
Sperrstrom (Up = 30 V)
Diodenkapazitat

(U =3V;f=1MHz)
Kapazitatsverhiltnis

Giitefaktor (Cp = 38 pF; f = 50 MHz)
Temperaturkoeffizient

der Diodenkapazitat (Up = 3V)

522

= Ti’i
u I ]
s}
=), o 3
ho-— 5'1 —_—
Gewicht etwa 0,3 g MaBe in mm
BBY 29
Ug - | 30 Vv
I 50 mA
IA —65 bis +160 | °C
Ty -55 bis +125 | °C
r|_ 240 °C
Un) > 32 Vv
I { R < 50 nA
Co 38-40 pF
Coav/Cosov | 24bis275 | pF
Q > 120 —_—
TK¢ - 0,03 %/K




BBY 30

Silizium-Planar-Kapazitatsdiode

BBY 30 ist eine planare Silizium-Kapazititsdiode im Gehduse 51 A2 DIN 41880 (DO-7),
welche besonders fiir Anwendungen im unteren VHF-Bereich geeignet ist.

Typ l Bestellnummer
BBY 30 | Q62702-B44
Grenzdaten

Sperrspannung

DurchlaBstrom (T, < 60°C)
Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Lottemperatur -

(fiir ¢ < 5 sec; Abstand vom Gehéduse > 3 mm)

Kenndaten (7, = 25°C)

Durchbruchspannung (I; = 10 pA)
Sperrstrom (Ur = 30 V)

Diodenkapazitét

(Ur=3V;f=1MHz)
(Ur=30V;f=1MHz)

Kapazitdtsverhaltnis

Gitefaktor (Cp = 30 pF; f = 50 MHz)

~ Serienwiderstand (Cp = 30 pF; f = 100 MHz)
Temperaturkoeffizient der Diodenkapazitét

Kathode rm/nd Lotabstand

wass*]3 ‘/ -3

) | -
I

[e—30., —=],3max te—

SO S p— L
Gewicht etwa 0,2 g
l BBY 30
Up 30 Vv
Tu —55 bis +125 °C
T, —55 bis +125 °C
T. . 240 °C
U(BR) > 32 \"
In < 50 nA
Co 29 bis 31 pF .
Co 11 pF
Co3v/Cpaov 2,5 bis 2,8 —_
Q > 200 —_—
I's <05 Q
TK¢ 0,03 %/K
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Silizium-Kapazititsdiode

BBY 31

fiir Schichtschaltungen

BBY31 ist eine doppeltdiffundierte epitaktische Silizium-Kapazitatsdiode in Planartechnik
im Kunststoffgehause 23A3 DIN 41869 (TO-236). Sie eignet sich besonders in Schichtschal-

tungen als Abstimmdiode fiir den UHF- und VHF-Bereich.

Typ | Stempel | Bestelinummer
BBY31 | UG | 062702-B91
Grenzdaten

Sperrspannung

Sperrspannung Scheitelwert
DurchlaRstrom
Umgebungstemperatur

Kenndaten (7, = 25 °C)

Sperrstrom (Ug = 28 V)
Sperrstrom (Ug = 28 V; Ty = 60 °C)
Kapazitat (Ug = 1 V; f = 1 MHz)
Kapazitat (Ug =3 V; f = 1 MHz)
Kapazitat (Ug = 25 V; f = 1 MHz)
Kapazitatsverhaltnis (f = 1 MHz)

Serienwiderstand (f = 330 MHz; Cp = 12 pF)

158

il - 01+0015

W )

i T i

| ‘;’? u%
i [
i

} U,L:O.DLJ E 1075
.~ 3y g3
Gewicht etwa 0,02 g
28 \%
30 \
20 mA
—65 bis +100 °C
<100 nA
=0,5 HA
17,5 pF
11,56 pF
1,8 bis 2,8 pF
5 _
=1,2 Q




Mikrowellendioden

pb Y 32

3.4. Speichervaraktoren

zur Verwendung in Aufwartsumsetzern

370

Typ Bestellnummer | Durchbruch- | Dioden- Empfoh- Eingangs- | Ge-
Spannung Kapazitat lener leistung héause
(Ug =0V; | Frequenz-
f=1 MHz) | bereich
Ur (V) Co (pF) (GHz) Pe (W)
BXY21B | Q62702-X110 | 25-35 0,9-1.8 1-12 bis 0,25 Q
BXY 21 CA | 062702-X54 25-35 1,5-2,5 1-8 bis 1,56 F
BXY 21CB | Q62702-X111 | 156-25 1,7-3,5 1-6 bis 0,25 Q
BXY 24 EA | Q62702-X78 65-80 5-8 1-6 bis 2,5 A
3.5. Sperrschichtvaraktoren
zur Verwendung bis in den GHz-Bereich (z.B. Modulation und Abstimmung)
Typ Bestellnummer Sperr- Dioden-Kapazitat | Kapazitats- Gehause
spannung | (Ug=0V; verhéltnis
f=1 MHz)
Ua (V) Cp (pF)
BBY 24 Q62702-B20 120 (12-16) > 8,6 P
BBY 25 Q62702-B21 120 (16-20) > 9,0 ) P
BBY 26 Q62702-B22 120 (20-24) > 9,5 P
BBY 27 Q62702-B23 120 (36-40) > 10,0 P
'BBY 32CB | Q62702-B51 60 2-3 > 4,25 L
BBY 32DA | Q62702-B52 60 3-4 >5 L
4 BBY 32DB| Q62702-B53 60 4-5 > 5,5 2) L
W BBY 32EA | (Q62702-B54 60 5-8 > 5,5 L
¢t BBY 32FA | Q62702-B55 60 8-12 > 6 L
BXY 22G Q60223-Y22-G | 30 (8,8-11,2) 2-2,5 F
BXY 22H Q60223-Y22-H | 30 (10,8-13,2) } 4) {2-2,56 3) F
BXY 22J Q60223-Y22-J |30 (13-16) 2-2,5 F
BXY 23 Q60223-Y23 30 (10,7-13,3) 5) |2-25 3) A
Cp (0V) Cp (OV) Co (3V) - =
R Cp (120V) % c.,D(so V) %) c:(zs V) W Ur=15V ) Un =3V

7€ Lgd



BBY 24

.. BBY 27
Electrical Characteristics
at Ta = 25 °C, unless otherwise specified.
Parameter Symbol Values Unit
min typ max

Reverse current Ir - - 10 nA
V=100V
Diode capacitance Cr pF
Vr=0,f=1MHz BBY 24 12 - 16

BBY 25 16 - 20

BBY 26 20 - 24

BBY 27 36 - 40
Capacitance ratio Cro -
Va1 =0, Vae =120V Crizo

BBY 24 8.5 - -

BBY 25 9.0 - -

BBY 26 9.5 - -

BBY 27 9.5 - -
Figure of merit Q 200 - - -
Ve=4V, f=50MHz
Siemens Aktiengesellschaft 141



Silicon Tuning Varactor BBY 33 BB-2

® Tuning varactor in passivated Mesa technology
(epitaxial design)

Type Marking Ordering code Package
BBY 33 BB-2 - Q 62702 -B70 D

Maximum Ratings

Parameter Symbol | Value Unit
Reverse voltage Wr 27 \
Forward current Ie 200 mA
Junction temperature T 150 °C
Storage temperature range Tetg -55...4+175 °C

Siemens Aktiengesellschaft 142



BBY 33 BB-2

Electrical Characteristics
at Tp = 25 °C, unless otherwise specified.

Parameter Symbol Values Unit
min typ max

Forward voltage Ve - - 1.1 \

Iz =200 mA

Reverse current Ir - - 5 nA

V=15V

Diode capacitance Cr 0.9 - 1.5 pF

VR =0

Capacitance ratio Cro_ - 3.0 - -

VR=0, VR=25V C'I'25

Figure of merit Qminy 4000 |- - -

Ve=4V, f=50 MHz

Siemens Aktiengesellschaft 143



Silicon Tuning Varactor

BBY 33DA-2

@ Abrupt junction tuning diode

@® Tuning range 25 V
® High figure of merit  ~

Type Ordering code Package')

BBY 33DA-2 Q62702 -B127 D

Maximum Ratings

Parameter Symbol Value Unit
Reverse voltage W 30 \
Junction temperature T 175 °C
Ambient temperature range Ta -55...+175 °C
Storage temperature range Tetg -55...+175 °C

1) For detailed dimensions see chapter Package Outlines.

Siemens Aktiengesellschaft
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BBY 33DA-2

Electrical Characteristics
at Ta = 25 °C, unless otherwise specified.

Parameter Symbol Values Unit
min typ max

Reverse current I - - 5 nA

Vr=20V

Diode capacitance Cr 1.7 - 2.1 pF

Vr=4V,f=1MHz

Capacitance ratio Cro 3.0 - - -

VR1 =0V, VF§2=25V C'I'25

Figure of merit Q 3500 |- - -

Vr=4V, f=50 MHz

Siemens Aktiengesellschaft 145



Silicon Tuning Varactors

BBY 34

® Hyperabrupt junction tuning diode
@ Frequency linear tuningrange 4 ... 12V
® High figure of merit

Type Ordering code Package')

BBY 34C Q 62702 — B257 D

BBY 34D Q62702 -B194

Maximum Ratings

Parameter Symbol | Value Unit
Reverse voltage VR 22 \"
Forward current Ie 20 mA
Junction temperature T 175 °C
Ambient temperature range Ta -55...+175 °C
Storage temperature range Tetg -55...+175 °C

1) For detailed dimensions see chapter Package Outlines.

Siemens Aktiengesellschaft
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BBY 34C

Electrical Characteristics
at T, = 25 °C, unless otherwise specified.

Parameter Symbol Values Unit
min typ max

Reverse current Ir - - 10 nA

Vr=20V

Diode capacitance Cr 2.7 - 3.3 pF

Vr=4V,f=1MHz

Capacitance ratio Cra 4.3 - — -

VR =4V, Ve =20V Cra0

Figure of merit Q 400 - - -

Ve=4V, f=50 MHz

Siemens Aktiengesellschaft
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BBY 34D

Electrical Characteristics
at Ty = 25 °C, unless otherwise specified.

Parameter Symbol Values Unit
min typ max

Reverse current I - - 10 nA

V=20V

Diode capacitance Cr 3.2 - 3.8 pF

Vr=4V, f=1MHz

Capacitance ratio Cra 2.7 - - -

VRi =4V, Vgp =20V Cra0

Figure of merit Q 400 - - -

V=4V, f=50 MHz

Siemens Aktiengesellschaft
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Silicon Tuning Varactor

BBY 35F

@ Hyperabrupt junction tuning diode
@ Frequency linear tuning range 4 ... 12V
® High figure of merit

Type Ordering code Package')

BBY 35F Q62702-B195 T

Maximum Ratings

Parameter Symbol | Value Unit
Reverse voltage 73 22 \%
Forward current Ie 400 mA
Junction temperature Ti 175 °C
Ambient temperature range Ta -55...+175 °C
Storage temperature range Tstg -55...+175 °C

1) For detailed dimensions see chapter Package Outlines.

Siemens Aktiengesellschaft
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BBY 35F

Electrical Characteristics
at T = 25 °C, unless otherwise specified.

Parameter Symbol Values Unit
min typ max

Breakdown voltage Vier) 22 - - \"

IH = 10 l,lA

Reverse current Ir - - 10 nA

V=20V

Diode capacitance Cr pF

Vri1 =4V, f=1MHz 8.5 - 10

Vo =20V, f=1MHz 241 - 24

Capacitance ratio Crs 3.5 - - -

Vn1=4v, VH2=20V CT2O

Figure of merit Q 250 350 - -

V=4V, f=50 MHz

Siemens Aktiengesellschaft
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BBY 34D bis
BBY 38

Hyperabrupte Abstimmvaraktoren fiir den Einsatz im GHz-Bereich

Hyperabrupte Abstimmvaraktoren fiir den GHz-Bereich sind durch Impedanzanpassung bei
Anwendung der fiir GroBserien entwickelten Verfahren zur reproduzierbaren Einstellung des
Dotierungsverlaufes entwickelt.
Sie zeichnen sich durch hohe Giitewerte und die fiir hochzuverlissige Anwendungen
bewéhrte Bell-Metallisierung aus. hr Einbau in Metall-Keramikgehéause dient speziell dem
Einsatz in hi-rel-Anwendungen.

Mikrowellen Abstimmvaraktoren hyperabrupt

Typ | Bestellnummer
BBY 34D Q62702-B194
BBY 35F Q62702-B195
BBY 36 Q62702-B219
BBY 37 Q62702-B220
BBY 38 Q62702-B221
Typ Sperr- Kapazitat min. min. Bild
spannung Ug =4V, Kapazitats- Glte
f=1MHz verhaltnis
UR1 =4 V,
URZ = 20 V
UR CD CD {Ur1) Q
v (pF) Co (wn
BBY 34D 22 3,1- 3,7 2,7 400 58
BBY 35F 22 8,4-10,0 3,6 250 123
BBY 36 22 3,2- 38 2,7 400 7
BBY 37 22 4,3- 5,1 3,0 350 47
BBY 38 22 22 -25 4,0 100 47

Abweichende Gehausebauformen und Kapazitatswerte auf Anfrage.

MaRbilder, siehe nachste Seite
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Mikrowellen Abstimmvaraktoren BBY 34D bis

BBY 38
MaRbilder:
%) U
0, %
0,06 dick 5
Kathode @041 b nnql
[ —— 10 min ——* \ f
25,4 432 254 193 War mesenke
Bild 7 Gewichtetwa 0,18 g MaBe in mm Bild 123 Gewicht etwa 0,03 g MaRe in mm
i 30,1 —_
Warmesenke
Warmesenke —J M
R o7ARDN S Zh g5 —42,110,1!-—
__i 3120, = 382075,
Bild 47 Gewicht etwa 0,03 g MaRe in mm Bild 58 Gewichtetwa 0,12 g MaRe in mm
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